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Silizium-Briickengleichrichter

1y \/alid for one branch — Giiltia fiir einen Rriickenzwei

Nominal current — Nennstrom 10A
Repetitive peak reverse voltage 50...1000 V
H 5.6** r— 327 4‘ Periodische Spitzensperrspannung
o Plastic case 32 x 5.6 x 17 [mm]
~ o K unststoffgehause
T 1 0y Weight approx. — Gewicht ca. 9¢
o | Plastic material has UL classification 94V-0
T @212 1‘_ | Gehdusematerial UL94V-0 klassifiziert
W Standard packaging: bulk see page 22
"_10_# 2X7'5a‘ Standard Lieferform: lose im Karton S. Seite 22
Mounting clamp BO 2 see page 28
Dimensions/ Malke in mm Befestigungsschelle BO 2 see page 28
m@‘ Recognized Product — Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt — Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067
Maximum ratings Grenzwerte
Type max. aternating input voltage Repetitive peak reverse voltage
Typ max. Eingangswechselspannung  Periodische Spitzensperrspannung
VVRMS [V] VRRM [V] 1)
GBI 10A 35 50
GBI 10B 70 100
GBI 10D 140 200
GBI 10G 280 400
GBI 10J 420 600
GBI 10K 560 800
GBI 10M 700 1000
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave il A=P5iC lsm 200 A
Stof3strom fur eine 50 Hz Sinus-Halbwelle
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave T,=25°C lsm 220 A
Stof3strom fur eine 60 Hz Sinus-Halbwelle
Rating for fusing, t < 10 ms T,=25°C i%t 200 A%
Grenzlastintegral, t <10 ms
‘Operating junction temperature — Sperrschi chttemperatur T —50...+150°C
- Slorage temperature — Lagerungstemperatur Ts —50..+150°C


http://www.dzsc.com/ic/sell_search.html?keyword=GBI10A
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Characteristics Kennwerte
Max. fwd. current without cooling fin T,=50°C R-load leay 30A
Dauergrenzstrom ohne Kiihlblech C-load leay 22A
Max. current with forced cooling T.=100°C R-load leay 10A°79)
Dauergrenzstrom mit forcierter Kiihlung C-load leay 8A?3)

Forward voltage — Durchlal3spannung T,=25°C l-=5A
Leakage current — Sperrstrom T,=25C  Vg=Vguu

Typical thermal resistance junction to ambient air
Typischer Warmewiderstand Sperrschicht — umgebende L uft

Typical thermal resistance junction to case
Typischer Warmewiderstand Sperrschicht — Gehause

Ve <105V Y
I <10 pA

Ron 25 K/W 2)

Ryc 3K/W ?)
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Forward characteristic (typical values) ") Rated forward current vs. ambient temperature
DurchlaBkennlinie (typische Werte) ') Zul. Richtstrom in Abh. v.d. Umgebungstemp.

1y valid for one branch — Giiltig fur einen Briickenzweig
3 Without cooling fin — Ohne K iihlblech

%) Mounted on heatsink with silicon thermal compound and forced airflow resp water cooling

Montane aiif Kithlkoarner mit WAarmel eithaste 1 ind Gehl Ace- hw \Wae<erkiihl i ina



